(O Silizium-pnp-Legierungstransistor $$102

Der Transistor 55 102 ist ein Si-pnp-Flichentransistor in der Bauform B 1 nach
TGL 11811 (entspricht TO 5).

Der Einsatz ist vornehmlich flir NF-Schaltungen mittlerer Leistung, mit héhe-
rer Sperrspannung und fiir mittelschnellen Schaltbetrieb gedacht.

Statische Kennwerte (fir &, = 25°C —5 grd)

Kollektorreststréme

—lceo = 0,1 uA (bei —Ucg = 6V)
—lceo = 2uA (bei —Uge = 66V)

Gleichstromverstirkung
—lg = 50="150uA (bei —Uce =6V, —lc= 1mA)
—|-u_ = 5 < 25 mA {h!l —Urg =1 W, —lr = 50 I'II.A.}
—Uge = 350650 m¥Y (beli —Ugeg =8V, —lc = 1mA)

—Ugg 0915V (bei —Ugsg =1V, —lg = 50 mA)
Restspannung

—Uegs = 1=-12V (bel lg = 50 mA)

—UcE gas = 0,4V (bel —lg = 50 mA, —lg = 25 mA) I |
Grenzirequenz in Basisschaltung Abmessungen

frorp = 1= 0,3 MHz (bei —Ugg =6V, —lc =1 mA)

Vierpolwerte in Emitterschaltung

{bei —Uce =6V, —Ic =1mA, iy =1 kHz)
hpeg = 22> B

h'|1 g = 0,9 = 0,2 kL)

hzg =6 1074 =1 1071

hage = 50> 10usS
Basisbahnwiderstand

Fop' = 50 = 30 (bel —Ucg = 6V, —lc = 1 mA, fy = 5 MHz)

Kollektorkapazitit
Ce =50 20 pF(bei —Ugg =6V, —lc =1 mA, Iy = 5 MHz)

Masse ca. 1 g
Schaltzeitkonstanten (bel Ucg e = 8V, lcgp = 50 mA)

o= {4098
n=28>15u5

Rauschfaktor

F=6<15dB (bei —Ucg = 1V, —l¢ = 0,5 mA,
fm = 1.2 kHz)

Grenzwerte (fir }, = 45 °C)
—Uep = 66V —lc = 200 mA Pz = 250 mW
Upg =33V lg = 80 mA H =150"C
—le = 50 mA g =300mA & =—40...+ 125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SS 102
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h-Parameter als Funktion von —Ugg = 6V: (beifl, = 25°C)
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—lcpo als Funktion von B: (bei —Ugg = & V)
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h-Parameter als Funktion des Kollektorstromes: —lceo als Funktion von i
(bei —Ucg = 8V, §, = I5°C) (bei —Uce = 6YV)
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hy4 als Funktion von 3
(bel —Ucg = &Y, —lIc = 1 mA)
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hyz als Funktion ven &;:
{bei —Ucg =6V, —lc = 1 mA)

315



